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	性别
	男
	出生年月
	1996年6月
	

	学历学位
	博士研究生
	职称
	讲师
	

	毕业院校
	北京大学
	指导专业
	凝聚态物理
	

	研究方向
	从事氮化物半导体自旋弛豫动力学的光谱学研究

	教学成果
	主讲本科生课程《量子力学》、《固体物理》，研究生课程《光纤光学》。

	主要社会兼职
	无

	个人荣誉
	无

	主要代表性成果
	以第一作者在物理权威期刊PRB、APL等刊物上发表SCI论文4篇，在国内主流期刊Fundamental Research、SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica上发表论文2篇。主持湖北省自然科学基金青年项目一项。
第一作者发表论文：
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2)Zhang S, Tang N, Liu X, et al. Spin dynamics in GaN/Al0. 1Ga0. 9N quantum well with complex band edge structure[J]. Applied Physics Letters, 2021, 118(25): 252107. （SCI二区top，IF=4.0）
3)Zhang S, Zhang Y, Tang N, et al. Compressive strain induced enhancement of transverse-electric polarized ultraviolet light emission for AlGaN quantum wells[J]. Superlattices and Microstructures, 2021, 150: 106749. （SCI二区top，IF=3.1）
4)Zhang S, Tang N, Zhang X, et al. Spin relaxation induced by interfacial effects in GaN/Al0. 25Ga0. 75N heterostructures[J]. Fundamental Research, 2021, 1(6): 656-660. （ESCI，IF=6.2）
5)Zhang S, Tang N, Sun Z, et al. Spin injection, relaxation and manipulation of the carriers in GaN based semiconductors[J]. SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica. 2023, ISSN 1674-7275. （ESCI，IF=0.6）
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项目信息：
1、湖北省自然科学基金青年项目（2024AFB178）

项目名称：高迁移率GaN基异质结中SU(2)电子态研究

2、2024年度光电转换材料与器件湖北省重点实验室开放课题项目

项目名称：GaN 基异质结SU(2)电子态的自旋弛豫动力学研究
3、2023年湖北师范大学引进人才科研启动基金项目
项目名称：GaN基异质结中SU(2)电子态研究
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